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▼ダ モン 中 窒素・空孔 NV 中心 持
電子 ン 図 室温 制御可能 量
子系 し 近年注目 集 い [1]

ー NV中心 行列 よう 選択的
高精度 制御す 量子コン ー
ン 実現 向け 重要課題 あ  

 

▼本研究 磁場勾配 用いた磁気共鳴
ー 適用し NV中心 選択的制御

実現す 磁場勾配 ダ モン 基板上
作製したマ コ 図 電流 流し
発生させ 従来 ザ ン[2]よ 100

倍強力 磁場勾配 作 0.1 G/nm 達成す
NV中心 行列 A-D 間隔 100 nm

並 光学的 手法 制御 い  

 

図 2：コ ・NV列 電顕図(左) 蛍光(右)  
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図 1：NV 中心 2 準
位系 読み出し 蛍光
強度 赤 制御 マ

波 黄 摂動 磁
場 青 行う  

 

図 3：磁場勾配下 光学検出磁気共鳴  

▼強度 磁場勾配 NV 中心列(A-D) 共鳴
ー 4 本 分け 図 3 各 NV 共鳴

周波数 マ 波 調整す こ 各 NV

選択的 コ ー ン 制御 図 4  

 

図 4：磁場勾配 よ 選択的ラ 振動 マ
波発生コ 図 2： ン NV中心

距離 よ ラ 振動数 異  

▼磁場勾配 互い 結合したNV中心 選択
的制御 適用 NV中心 基盤 した
ン・ ッ ワー 将来 量子情報処理
有望 プラッ ーム う  
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